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概要 _______________________________
高リニアリティ受動アップコンバータまたはダウンコン
バータミキサであるMAX2029は、GSM/携帯電話基地
局トランスミッタまたはレシーバアプリケーション用と
して、815MHz～1000MHzのRF周波数範囲に対して
+36.5dBm IIP3、6.7dB NF、および6.5dBコンバージョ
ンロスを提供するように設計されています。570MHz～
900MHzのLO周波数範囲を備えており、このミキサは、
特に、ローサイドLOインジェクションアーキテクチャ
に最適です。ハイサイドLOインジェクション用のピン
コンパチブルミキサについては、MAX2031のデータ
シートを参照してください。
優れたリニアリティとノイズ性能に加えて、MAX2029は、
高レベルの部品集積度も達成しています。このデバイスは、
ダブルバランスド受動ミキサコア、デュアル入力LO選
択可能スイッチ、およびLOバッファを内蔵しています。
また、バランも内蔵され、ダウンコンバージョン用のシン
グルエンドRF入力(またはアップコンバージョン用の
RF出力)、およびシングルエンドLO入力に対応します。
MAX2029は、公称0dBmのLOドライブが必要で、100mA
以下の消費電流が保証されています。
MAX2029は、1700MHz～2200MHz、2000MHz～
3000MHz、および3200MHz～3900MHzのミキサで
あるMAX2039、MAX2041、MAX2042、MAX2044
シリーズとピンコンパチブルであるため、この受動アップ
コンバータとダウンコンバータファミリは、共通のPCB
レイアウトが複数の周波数帯域に使用されるアプリケー
ションに最適です。
MAX2029は、エクスポーズドパッド付きの小型20ピン
TQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供されます。電気的
性能は、-40℃～+85℃の全拡張温度範囲で保証されて
います。

アプリケーション_____________________

特長 _______________________________
♦ RF周波数範囲：815MHz～1000MHz
♦ LO周波数範囲：570MHz～900MHz
♦ LO周波数範囲：960MHz～1180MHz 
(MAX2031のデータシートを参照)

♦ IF周波数範囲：DC～250MHz
♦ コンバージョンロス：6dB/6.5dB 
(アップコンバータ/ダウンコンバータ)

♦ 入力IP3：36.5dBm/39dBm 
(ダウンコンバータ/アップコンバータ)

♦ +25dBm/+27dBm (アップコンバータ/
ダウンコンバータ)の入力1dB圧縮ポイント

♦ ノイズ指数：6.7dB
♦ LOバッファ内蔵
♦ RFおよびLOバラン内蔵
♦ 低LOドライブ：-3dBm～+3dBm
♦ 53dBのアイソレーションと50nsのスイッチング時間
のSPDT LOスイッチ内蔵

♦ 1700MHz～2200MHzミキサの
MAX2039/MAX2041とピンコンパチブル

♦ 外付け電流設定抵抗によって低電力/低性能モードで
のミキサ動作も可能

♦ 鉛フリーパッケージを提供
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cdma2000はTelecommunications Industry Associationの
登録商標です。
iDENはMotorola, Inc.の登録商標です。

セルラバンドWCDMA
およびcdma2000®

基地局
GSM 850/GSM 900
2Gおよび2.5G EDGE
基地局
TDMAおよびiDEN®

(Integrated Digital
Enhanced Network)
基地局
PHS/PAS基地局
WiMAX基地局および
顧客宅内機器

プリディストーション
レシーバ
マイクロ波および
固定ブロードバンド
無線アクセス
ワイヤレスローカル
ループ
プライベートモバイル
無線
軍事用システム
マイクロ波リンク
ディジタルおよび
スペクトラム拡散通信
システム

型番 _______________________________

PART TEMP RANGE PIN-PACKAGE
PKG

CODE

M AX 2029E TP /- T - 40°C  to + 85° C 20 Thi n QFN- E P *
( 5mm  x 5m m ) T2055- 3

M AX 2029E TP + /+ T - 40°C  to + 85° C 20 Thi n QFN- E P *
( 5mm  x 5m m ) T2055- 3

T = テープ&リール。
*EP = エクスポーズドパッド。
+は鉛フリーパッケージを示します。
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional
operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to
absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

VCC to GND...........................................................-0.3V to +5.5V
RF (RF is DC shorted to GND through a balun)..................50mA
LO1, LO2 to GND..................................................-0.3V to +0.3V
IF+, IF- to GND...........................................-0.3V to (VCC + 0.3V)
TAP to GND...........................................................-0.3V to +1.4V
LOSEL to GND ...........................................-0.3V to (VCC + 0.3V)
LOBIAS to GND..........................................-0.3V to (VCC + 0.3V)
RF, LO1, LO2 Input Power* ............................................+20dBm

Continuous Power Dissipation (TC = +85°C) (Note A)
20-Pin Thin QFN-EP................................................................5W

θJA (Note B)....................................................................+38°C/W
θJC .................................................................................+13°C/W
Operating Temperature Range (Note C) ....TC = -40°C to +85°C
Maximum Junction Temperature .....................................+150°C
Storage Temperature Range .............................-65°C to +150°C
Lead Temperature (soldering, 10s) .................................+300°C

Note A: Based on junction temperature TJ = TC + (θJC x VCC x ICC). This formula can be used when the temperature of the
exposed paddle is known while the device is soldered down to a PCB. See the Applications Information section for details.
The junction temperature must not exceed +150°C.

Note B: Junction temperature TJ = TA + (θJA x VCC x ICC). This formula can be used when the ambient temperature of the EV kit
PCB is known. The junction temperature must not exceed +150°C. See the Applications Information section for details.

Note C: TC is the temperature on the exposed paddle of the package. TA is the ambient temperature of the device and PCB.

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(Typical Application Circuit, C5 = 3.3pF, L1 and C4 not used, VCC = +4.75V to +5.25V, RF and LO ports are driven from 50Ω sources,
PLO = -3dBm to +3dBm, PRF = 0dBm, fRF = 815MHz to 1000MHz, fLO = 570MHz to 900MHz, fIF = 90MHz, fLO < fRF, TC = -40°C to
+85°C, unless otherwise noted. Typical values are at VCC = +5V, PLO = 0dBm, fRF = 920MHz, fLO = 830MHz, fIF = 90MHz, 
TC = +25°C, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

RF Frequency Range fRF (Note 2) 815 1000 MHz

LO Frequency Range fLO (Note 2) 570 900 MHz

IF Frequency Range fIF External IF transformer dependence (Note 2) DC 250 MHz

LO Drive PLO (Note 2) -3 +3 dBm

LO2 selected, PLO = +3dBm, TC = +25°C,
fRF = 920MHz to 960MHz, fLO = 830MHz to
870MHz

48 53

LO1-to-LO2 Isolation (Note 3)
LO1 selected, PLO = +3dBm, TC = +25°C,
fRF = 920MHz to 960MHz, fLO = 830MHz to
870MHz

50 56

dB

Maximum LO Leakage at RF Port PLO = +3dBm -17 dBm

Maximum LO Leakage at IF Port
PLO = +3dBm, fRF = 920MHz to 960MHz,
fLO = 830MHz to 870MHz (Note 3)

-29.5 -23 dBm

*Maximum reliable continuous input power applied to the RF, LO, and IF ports of this device is +15dBm from a 50Ω source.

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(Typical Application Circuit, VCC = +4.75V to +5.25V, no RF signals applied, TC = -40°C to +85°C. IF+ and IF- are DC grounded through
an IF balun. Typical values are at VCC = +5V, TC = +25°C, unless otherwise noted.)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Supply Voltage VCC 4.75 5.00 5.25 V

Supply Current ICC 85 100 mA

LOSEL Input Logic-Low VIL 0.8 V

LOSEL Input Logic-High VIH 2 V

Input Current IIH, IIL ±0.01 μA
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AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (DOWNCONVERTER OPERATION)
(Typical Application Circuit, C5 = 3.3pF, L1 and C4 not used, VCC = +4.75V to +5.25V, RF and LO ports are driven from 50Ω sources,
PLO = -3dBm to +3dBm, PRF = 0dBm, fRF = 815MHz to 1000MHz, fLO = 570MHz to 900MHz, fIF = 90MHz, fLO < fRF, TC = -40°C to
+85°C, unless otherwise noted. Typical values are at VCC = +5V, PLO = 0dBm, fRF = 920MHz, fLO = 830MHz, fIF = 90MHz, 
TC = +25°C, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Conversion Loss GC 6.5 dB

Flatness over any one of three frequency
bands (fIF = 90MHz):
fRF = 827MHz to 849MHz
fRF = 869MHz to 894MHz
fRF = 880MHz to 915MHz

±0.2
Conversion Loss Flatness (Note 3)

fRF = 920MHz to 960MHz ±0.4

dB

TC = +25°C to -40°C -0.28Conversion Loss Variation Over
Temperature TC = +25°C to +85°C 0.35

dB

Input Compression Point P1dB (Note 4) 27 dBm

Input Third-Order Intercept Point IIP3
fRF1 = 920MHz, fRF2 = 921MHz,
PRF = 0dBm/tone, PLO = 0dBm, TC = +25°C
(Note 3)

33 36.5 dBm

TC = +25°C to -40°C -0.6Input IP3 Variation Over
Temperature

IIP3
TC = +25°C to +85°C 0.4

dB

Output Third-Order Intercept Point OIP3
fRF1 = 920MHz, fRF2 = 921MHz, PRF =
0dBm/tone, PLO = 0dBm, TC = +25°C
(Note 3)

26 30 dBm

2 x 2
2RF - 2LO, PRF = -10dBm, fRF = 920MHz to
960MHz (fLO = 830MHz to 870MHz),
TC = +25°C

62 72
Spurious Response at IF (Note 3)

3 x 3 3RF - 3LO, PRF = -10dBm 96

dBc

Noise Figure NF Single sideband 6.7 dB

PBLOCKER = +8dBm 15Noise Figure Under Blocking
(Note 5) PBLOCKER = +12dBm 19

dB

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
(Typical Application Circuit, C5 = 3.3pF, L1 and C4 not used, VCC = +4.75V to +5.25V, RF and LO ports are driven from 50Ω sources,
PLO = -3dBm to +3dBm, PRF = 0dBm, fRF = 815MHz to 1000MHz, fLO = 570MHz to 900MHz, fIF = 90MHz, fLO < fRF, TC = -40°C to
+85°C, unless otherwise noted. Typical values are at VCC = +5V, PLO = 0dBm, fRF = 920MHz, fLO = 830MHz, fIF = 90MHz, 
TC = +25°C, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

LO Switching Time 50% of LOSEL to IF, settled within 2 degrees 50 ns

Minimum RF-to-IF Isolation
fRF = 920MHz to 960MHz, fLO = 830MHz to
870MHz (Note 3)

38 47 dB

RF Port Return Loss 18 dB

LO1/LO2 port selected, LO2/LO1, RF, and IF
terminated into 50Ω

19

LO Port Return Loss
LO1/LO2 port unselected, LO2/LO1, RF, and
IF terminated into 50Ω

31

dB

IF Port Return Loss LO driven at 0dBm, RF terminated into 50Ω 23 dB
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Note 1: All limits include external component losses. Output measurements are taken at IF or RF port of the Typical Application Circuit.
Note 2: Operation outside this range is possible, but with degraded performance of some parameters.
Note 3: Guaranteed by design. 
Note 4: Compression point characterized. It is advisable not to continuously operate the mixer RF/IF inputs above +15dBm.
Note 5: Measured with external LO source noise filtered, so its noise floor is -174dBm/Hz at 100MHz offset. This specification reflects the

effects of all SNR degradations in the mixer, including the LO noise as defined in Maxim Application Note 2021.

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (UPCONVERTER OPERATION)
(Typical Application Circuit, L1 = 4.7nH, C4 = 4.7pF, C5 not used, VCC = +4.75V to +5.25V, RF and LO ports are driven from 50Ω
sources, PLO = -3dBm to +3dBm, PIF = 0dBm, fRF = 815MHz to 1000MHz, fLO = 570MHz to 900MHz, fIF = 90MHz, fLO < fRF, 
TC = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values are at VCC = +5V, PLO = 0dBm, fRF = 920MHz, fLO = 830MHz, 
fIF = 90MHz, TC = +25°C, unless otherwise noted.) (Note 1)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Conversion Loss GC 6 dB

Conversion Loss Flatness

Flatness over any one of four frequency
bands (fIF = 90MHz):
fRF = 827MHz to 849MHz
fRF = 869MHz to 894MHz
fRF = 880MHz to 915MHz
fRF = 920MHz to 960MHz

±0.3 dB

TC = +25°C to -40°C -0.4Conversion Loss Variation Over
Temperature TC = +25°C to +85°C 0.3

dB

Input Compression Point P1dB (Note 4) 25 dBm

Input Third-Order Intercept Point IIP3
fIF1 = 90MHz, fIF2 = 91MHz (results in
fRF1 = 920MHz, fRF2 = 921MHz), PIF =
0d Bm /tone, P LO =  0d Bm , TC  =  + 25°C  ( N ote 3) 

34 39 dBm

TC = +25°C to -40°C -0.6Input IP3 Variation Over
Temperature

IIP3
TC = +25°C to +85°C -0.6

dB

LO ± 2IF Spur 71 dBc

LO ± 3IF Spur 86 dBc

Output Noise Floor POUT = 0dBm (Note 5) -167 dBm/Hz
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標準動作特性 _______________________________________________________________
(Typical Application Circuit, C5 = 3.3pF, L1 and C4 not used, VCC = +5.0V, PLO = 0dBm, PRF = 0dBm, fLO < fRF, fIF = 90MHz, unless
otherwise noted.)

Downconverter Curves
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Downconverter Curves

標準動作特性(続き) __________________________________________________________
(Typical Application Circuit, C5 = 3.3pF, L1 and C4 not used, VCC = +5.0V, PLO = 0dBm, PRF = 0dBm, fLO < fRF, fIF = 90MHz, unless
otherwise noted.)
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Downconverter Curves

標準動作特性(続き) __________________________________________________________
(Typical Application Circuit, C5 = 3.3pF, L1 and C4 not used, VCC = +5.0V, PLO = 0dBm, PRF = 0dBm, fLO < fRF, fIF = 90MHz, unless
otherwise noted.)
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Downconverter Curves

標準動作特性(続き) __________________________________________________________
(Typical Application Circuit, C5 = 3.3pF, L1 and C4 not used, VCC = +5.0V, PLO = 0dBm, PRF = 0dBm, fLO < fRF, fIF = 90MHz, unless
otherwise noted.)
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標準動作特性(続き) __________________________________________________________
(Typical Application Circuit, L1 = 4.7nH, C4 = 4.7pF, C5 not used, VCC = +5.0V, PLO = 0dBm, PIF = 0dBm, fRF = fLO + fIF,
fIF = 90MHz, unless otherwise noted.)
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Upconverter Curves

標準動作特性(続き) __________________________________________________________
(Typical Application Circuit, L1 = 4.7nH, C4 = 4.7pF, C5 not used, VCC = +5.0V, PLO = 0dBm, PIF = 0dBm, fRF = fLO + fIF,
fIF = 90MHz, unless otherwise noted.)
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Upconverter Curves

標準動作特性(続き) __________________________________________________________
(Typical Application Circuit, L1 = 4.7nH, C4 = 4.7pF, C5 not used, VCC = +5.0V, PLO = 0dBm, PIF = 0dBm, fRF = fLO + fIF,
fIF = 90MHz, unless otherwise noted.)
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詳細 _______________________________
MAX2029は、ダウンコンバータまたはアップコンバータ
ミキサとして動作することができます。ダウンコンバータ
として、MAX2029は、6.5dBのコンバージョンロス、
6.7dBのノイズ指数、および+36.5dBmのIIP3 (3次入力
インタセプトポイント)を備えています。内蔵のバラン
とマッチング回路によって、RFポートおよび2つのLO
ポートに対し、50Ωのシングルエンドインタフェース
が可能です。RFポートは、ダウンコンバージョンの入力
またはアップコンバージョンの出力として使用すること
ができます。単極双投(SPDT)スイッチは、2つのLO
入力間のスイッチング時間は50nsで、LO間のアイソ
レーションは53dBです。さらに、内蔵LOバッファは、
ミキサコアに対して高い駆動レベルを提供し、MAX2029
の入力に必要なLO駆動を-3dBm～+3dBmの範囲に抑え
ます。IFポートは、IIP2性能の向上に最適なダウンコン
バージョン用の差動出力を備えています。アップコン
バージョンの場合、IFポートは差動入力です。

仕様は、セルラバンドWCDMA、cdmaOneTM、cdma2000、
およびGSM 850/GSM 900 2.5G EDGE基地局で使用
することができるように、広い周波数範囲にわたって
保証されています。MAX2029は、815MHz～1000MHz
のRF周波数範囲、570MHz～900MHzのLO周波数範囲、
およびDC～250MHzのIF周波数範囲での動作が保証
されています。これらの範囲を超える動作も可能です。
詳細については、｢標準動作特性｣を参照してください。

MAX2029は、ローサイドLOインジェクションアーキ
テクチャに最適化されています。ただし、このデバイスは、
拡張LO範囲のハイサイドLOインジェクションアプリケー
ションでも動作することができますが、fLOが上がるに
つれて性能が低下します。最大1000MHzまでのfLOで
得られた測定値については、｢標準動作特性｣を参照して
ください。ハイサイドLOインジェクションに最適化された
ピンコンパチブルデバイスについては、MAX2031の
データシートを参照してください。

RFポートとバラン

MAX2029をダウンコンバータとして使用する場合、
RF入力は内部で50Ωに整合されているため、外付け
マッチング部品は不要です。入力は内蔵バランを使って
内部で直流的に短絡されているため、DCブロッキング
コンデンサが必要です。RFリターンロスは、815MHz～
1000MHzの全周波数範囲で15dB (typ)より良好な値を
達成します。アップコンバータ動作の場合、RFポートは、
同様に50Ωに整合されたシングルエンド出力です。

LO入力、バッファ、およびバラン

MAX2029は、570MHz～900MHzのLO周波数範囲の
ローサイドLOインジェクションアーキテクチャに最適化
されています。960MHz～1180MHzのLO周波数範囲
のデバイスについては、MAX2031のデータシートを
参照してください。追加機能として、MAX2029は、
周波数ホッピングアプリケーションに使用可能なLO
SPDTスイッチを内蔵しています。このスイッチは、2つ
のシングルエンドLOポートの1つを選択して、切り替え
入力される前に外付け発振器を特定周波数に整定させる
ことができます。LOのスイッチング時間は、50ns以下
(typ)で、この値はほぼすべてのGSMアプリケーション
に十分以上の値です。周波数ホッピングを採用しない
場合は、スイッチを2つのLO入力のいずれかに設定し
ます。このスイッチは、ディジタル入力(LOSEL)に
よって制御され、ロジックハイによってLO2が選択され、
ロジックローによってLO1が選択されます。部品の損傷
を回避するために、ディジタルロジックがLOSELに印加
される前に、電圧がVCCに印加される必要があります
(｢Absolute Maximum Ratings｣を参照)。LO1および
LO2入力は、内部で50Ωに整合されており、各入力に
82pFのDCブロッキングコンデンサが必要です。

内蔵2段LOバッファによって、LOの駆動に広い入力
パワー範囲が可能です。すべての保証された仕様は、
-3dBm～+3dBmのLO信号パワーに対応しています。
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端子説明___________________________________________________________________

1, 6, 8, 14 VCC

2 RF 　  
3 TAP

4, 5, 10, 12,
13, 16, 17, 20

GND

7 LOBIAS

9 LOSEL

11 LO1

15 LO2

18, 19 IF-, IF+

EP GND

cdmaOneはCDMA Development Groupの商標です。

LOバッファ/スイッチ付き、高リニアリティ、815MHz～1000MHz
アップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ

端子 名称 機能

電源接続。コンデンサを使って各VCC端子をGNDにバイパスします(「標準動作回路」を参照)。

シングルエンド50Ω RF入力/出力。このポートは内部で整合され、バランを使ってGNDに直流的に短絡されています。

内蔵RFバランのセンタタップ。グランドに接続します。

グランド。適切な動作および端子間アイソレーションを向上させるために、PCBのグランドプレーンに
接続します。

内部LOバッファ用のバイアス抵抗器。523Ω ±1%の抵抗器をLOBIASから電源に接続します。

ローカル発振器選択。LO1またはLO2を選択するためのロジック制御入力

ローカル発振器入力1。LO1を選択するには、LOSELをローに駆動します。

ローカル発振器入力2。LO2を選択するには、LOSELをハイに駆動します。

差動IF入力/出力

エクスポーズドグランドパッド。複数のビアを使ってエクスポーズドパッドをグランドプレーンに半田付けします。



内蔵の低損失バランは、LOバッファとともに、ダブル
バランスドミキサを駆動します。LO入力からIF出力まで
のすべてのインタフェースおよびマッチング部品が内蔵
されています。

高リニアリティミキサ

MAX2029のコアは、高性能ダブルバランスド受動ミキサ
です。内蔵LOバッファからの大きなLO振幅によって、
格段に優れたリニアリティが得られます。

差動IF

MAX2029ミキサは、DC～250MHzのIF周波数範囲を
備えています。これらの差動ポートは、IIP2性能の向上
に最適であることに注意してください。シングルエンド
IFアプリケーションには、50Ωの差動IFインピーダンス
を50Ωのシングルエンドに変換するために1:1のバラン
が必要です。このバランを内蔵して、IFリターンロスは
15dBより良好な値を達成します。差動IFは、アップ
コンバータ動作用の入力ポートとして使用されます。
ユーザは、ミキサの後に差動IFアンプを使用することが
できますが、両方のIFピンにDCブロックが必要です。

アプリケーション情報 _________________

入力と出力のマッチング

RFおよびLO入力は、内部で50Ωに整合されています。
マッチング部品は不要です。ダウンコンバータとして、
RFポートのリターンロスは入力範囲全体(815MHz～
1000MHz)で15dB (typ)より良好な値を達成し、LO
ポートのリターンロスは15dB (typ) (570MHz～850MHz)
です。RFおよびLO入力では、インタフェース用のDC
ブロッキングコンデンサのみが必要です。

アップコンバータ性能を向上させるために、オプション
のLC帯域通過フィルタ(BPF)をRFポートに実装すること
ができます。920MHzのRF周波数に調整されたLC BPF
装備のアップコンバータ動作については、｢標準動作
回路｣と｢標準動作特性｣を参照してください。L1とC4の
各値を選択して、性能を他の周波数で最適化すること
ができます。L1とC4をともに取り除くと、マッチング
範囲が拡大しますが、性能は低下します。詳細について
は、お問い合わせください。

IF出力インピーダンスは50Ω (差動)です。評価の場合、
外付けの低損失1:1 (インピーダンス比)のバランは、この
インピーダンスを50Ωシングルエンド出力に変換します
(｢標準動作回路｣を参照)。

バイアス抵抗器

LOバッファのバイアス電流は、抵抗器R1の微調整に
よって最適化されます。性能を犠牲にして電流を抑制
する必要がある場合、詳細については、お問い合わせ
ください。±1%のバイアス抵抗器が入手困難であれば、
標準の±5%の値で代用してください。

レイアウトについて

PCBを適切に設計することは、RF回路やマイクロ波
回路にとって不可欠な要素です。損失、放射、および
インダクタンスを低減するために、RF信号ラインを
できる限り短くしてください。性能を最適化するには、
グランド端子のトレースはパッケージ下部のエクス
ポーズドパッドにじかに接続するように経路を設定し
ます。PCBのエクスポーズドパッドは、PCBのグランド
プレーンに接続する必要があります。複数のビアを
使って、このパッドをより低レベルのグランドプレーン
に接続することを推奨します。この方法によって、デバ
イスに適したRF/熱伝導経路が形成されます。デバイス
パッケージの下部にあるエクスポーズドパッドをPCBに
半田付けします。MAX2029の評価キットは、ボード
レイアウトのリファレンスとして使用することができ
ます。ご要望に応じて、japan.maxim-ic.comでガーバ
ファイルを利用することができます。

電源バイパス

電圧電源の適切なバイパスは、高周波回路の安定性に
とって不可欠です。｢標準動作回路｣に示すように、コン
デンサを使って各VCC端子をバイパスします。表1を参照
してください。

エクスポーズドパッドのRF/放熱について

MAX2029の20ピンTQFN-EPパッケージのエクス
ポーズドパッド(EP)は、ダイまでの低熱抵抗経路を提供
します。MAX2029が実装されるPCBは、EPから熱を
伝導するように設計することが重要です。また、EPから
電気的グランドまでを低インダクタンス経路にしてくだ
さい。EPは、じかに、もしくはメッキ処理されたビア
ホールのアレイを通じてPCBのグランドプレーンに半田
付けする必要があります。
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LOバッファ/スイッチ付き、高リニアリティ、815MHz～1000MHz
アップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ

COMPONENT VALUE DESCRIPTION

C 1, C 2, C 7, C 8,
C 10, C 11, C12

82pF Microwave capacitors (0603)

C3, C6, C9 10nF Microwave capacitors (0603)

C4* 4.7pF Microwave capacitor (0603)

C5** 3.3pF Microwave capacitor (0603)

L1* 4.7nH Inductor (0603)

R1 523Ω ±1% resistor (0603)

T1 1:1 IF balun M/A-COM: MABAES0029

U1 MAX2029 Maxim IC

表1. 標準動作回路の部品リスト

*C4およびL1は、ミキサがアップコンバータとして使用される
場合のみ実装されます。
**C5は、ミキサがダウンコンバータとして使用される場合のみ
実装されます。



LOバッファ/スイッチ付き、高リニアリティ、815MHz～1000MHz
アップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ
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標準動作回路 _______________________________________________________________

チップ情報 __________________________
PROCESS: SiGe BiCMOS
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パッケージ _________________________________________________________________________
(このデータシートに掲載されているパッケージ仕様は、最新版が反映されているとは限りません。最新のパッケージ情報は、
japan.maxim-ic.com/packagesをご参照下さい。)
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マキシムは完全にマキシム製品に組込まれた回路以外の回路の使用について一切責任を負いかねます。回路特許ライセンスは明言されていません。
マキシムは随時予告なく回路及び仕様を変更する権利を留保します。
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